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En forstarkare bestar av ett GE-steg atfoljd av en emitterfoljare enligt nedan.
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Transistor T1 har vilopunkten Ucg = 6,0 V, Ic = 3,0 mA och Uz = 0,60 V. T2 dr av samma
typ som T1. Deras h-parametrar ar hreg = 50, h;; = 400 Q, h;2 = 0, h2; = 125 och
h2> = 0.

Bestdm R;3 och R;.

Rita stegets ekvivalenta smasignalschema och bestdm dess spanningsforstiarkning och
utimpedans.



